




































































专利名称(译) 具有受控存储电容的液晶显示元件

公开(公告)号 CN1143169C 公开(公告)日 2004-03-24

申请号 CN01111203.4 申请日 2001-03-06

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社日立制作所
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当前申请(专利权)人(译) 株式会社日立制作所

[标]发明人 大津亮一
扇一公俊

发明人 大津亮一
扇一公俊

IPC分类号 G02F1/1343 G02F1/1362 G02F1/133

CPC分类号 G02F1/136213 G02F1/134336 G02F2201/123

代理人(译) 傅康

优先权 2000061059 2000-03-06 JP

其他公开文献 CN1317711A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

一种液晶显示元件包括：一对基片；夹在一对基片中的液晶层；设置在
一个基片上的栅极线和与该栅极线相交的漏极线；设置在栅极线和漏极
线的交点的薄膜晶体管；设置在两相邻栅极线和两相邻漏极线所围区域
的像素电极；设置在另一个基片上的公共电极。液晶显示元件还备有存
储线，它设置在像素电极下面，在它们之间介入绝缘层以便构成电容。
每个像素电极在其面向存储线的部分形成有开口。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/bfa85d8a-d630-4b79-811f-96c902a7ed12
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/018581272/publication/CN1143169C?q=CN1143169C
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN1143169C

